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EHB262 Elektronik Il

Ara Sinav 1
Stire: 120 dakika
Notlama: 1) 30%, 2) 30%, 3) 40%
Sinav kitaplar ve notlar kapali olarak yapilacaktir
Cevaplarmiz i¢in sinav kagidindaki ayrilan alanlari kullaniniz
1YT SANSLAR!

1) Sizden giris direnci rin>200 kQ ve kazanci |Vou/Vin| = 10 olan bir kuvvetlendirici
tasarlamaniz isteniyor. Bu amag¢ icin asagidaki kuvvetlendiriciyi kullanacaksiniz.
Verilen sartlar1 saglamak icin Rg ve R¢’ nin almasi gereken minimum degerleri
bulunuz. Vg=0.95V ahniz.

Tranzistor parametreleri: Vge = 0.7V, § = 100, Vo= 100V, V1 =25 mV.
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Ortak Emetorli Kuvvetlendirici



2) Asagidaki devre i¢in rin, Fout V€ Vout/Vin degerlerini belirleyiniz.
Tranzistor parametreleri: Vge = 0.7V, f = 100, Vo= 100V, V1 =25 mV.

Kaskat Kuvvetlendirici



3) Devrelerdeki bitin NMOS/PMOS tranzistorleri 6zdestir. DC analizde asagidaki
denklemi kullaniniz.

1. W 2
I = Ek p,n T(VGS _VTOp,n) .
Tranzistor parametreleri: ky'=yCox=50UA/NV?, Kn'=HnCox=100UA/N?, Van= Vap =100V,
VTo,p:-lv, VTo,n:].V, W,=8u, L,=Lp=1u.
a. Asagidaki devre i¢in Voui/Vin =2 Ve roy =5k€ olmasi istenmektedir. Bu
durumda Vg ve Wp degerleri ne olmalidir.
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Ortak Kaynakli Kuvvetlendirici
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b. Asagidaki iki katli kuvvetlendirici igin, W,=64u ve Vg=2V ise Voui/Vin Nedir.
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Iki Katli Kuvvetlendirici



